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® Anordnung zur Programmierung einer Fuse 

@ Die ErTindung betrifft eine Anordnung 2ur Programmie- 
rung eines Fuse (1) bet der Fuse (1) beidseitig uber zwe't 
Tranststoron (Tl* T2) ansteuerbar ist. 

T1 

<r^3 




in 

CSJ 
CM 

s 



BUNDESDRUCKEREI 10.01 101490/395/1 



15 



J DE 100 26 251 A 1 

Bcschreibung 2 
fOOOl] DicvorliegendcErfindunfibetrim ■ . ST'"^'^'^'^'''''^''''"'' B"="nspai,nun. Vbun, an 

1^ aurch Ansteuenmg ihrer Gates Gl 



DE 100 26 251 A 1 

3 

bzw, <j2 cingcschaltct, so daB diesc Transistorcn Tl und T2 
leiien. Die BrennspannuDg Vbum = VI- V2 iiegt dann an 
dcr Aiiii-Fusc 1, so daB diesc gcbranni wird. Nach dcm 
Brenaen der Anti-Fuse 1 falli die Brennspannung Vbum 
Ober der Reibenschalwng aus den beiden Transistoren Tl 5 
und T2 ab, da die Anti-Fuse 1 im ieiteaden Zustand isL Das 
hciBt, an jcdcm dcr TVansisiorcn Tl und T2 fillt ciwa die 
balbe Brennspannung Vburn/2 ab, so daS eine Beschadi- 
gung dieser Transistoren vemu'eden wird. 
{0024] Das Auslesen des Ziistandes der Anti-Fuse 2 er- lo 
foJgt iiber den AnschluB 3, indem das Potential am JCnoien 2 
festgestelli w-ird. 

f0025] Im obigen Ausfuhrungsbeispiel liege die Fuse 2 
zwischen den beiden Transistoren Tl, T2. Das beiBL die 
Fuse 1 isl in ReiJbe luit zwei Transistoren gescfacdlet. An- 
sieile der beiden Transistoren konnen jedoch auch mehr 
Transistoren und/odcr zwsatzliche "^derstSnde vorgesehen 
sein. Wesentlich isi allein, daS wenigstens zwei Transistoren 
vcrwendet werden, iiber die die Fuse 1 beidseitig ansteuer- 
bur isL 20 
[OQ24f] Im obigen Ausfubrungsbeispiel sind die beideo 
Transistoren TK T2 jeweils MOS-Feldcffcktiransisioren. 
Ansielle dieser Feldeffekctransistoren k5mien gegebenen- 
falls auch Bipolartransistoren vcrwendet werden. 

25 

Patentanspruche 

2 . Anordnung 2ur Programmicrung cincr Fuse (I ), die 
durch Anicgcn einer eiekirischen Spannung (V1-V2) 
brennhar isr, dadanch gekenn/^ichnct daS die Fuse 30 
0) in Reihe zwischen den .Source-Drain-Strecken von 
wenigstens zwci Transistoren (I'l, 'H) iicgl. 

2» Anordnung nacbAnspruch l.dadurchgekennzeich- 
nei, daB der eine Transistor (Tl) auf der eincn Seite der 
Fuse ein P-Kanal-Feldeffckitransistor und der andere 35 
Transistor (T2) auf der anderen Seire der Fa^^e ein N- 
JCanal-Feldeffekttransisror isL 

3. Anordnung nach Anspruch 3 odcr 2, dadurch gc- 
kennzeichnei, daiS die Fuse (1) eine Anti-Fuse isL 

4. Anordnung nach Ansprucb 1 oder 2, dadurcb ge- 40 
kcnnzcichnci, daB die Fuse cine normal brcnnbarc E- 
Fuse ist. 
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Abstract 


The fuse or anti-fiise programming device uses application of an electrical voltage (V1-V2) for destruction of the fuse or anti-fuse 
(1), witii the latter connected in series between the source-drain paths of at least 2 transistors (T1.T2), e.g. a p-channel PET and a 
n-channel PET positioned on opposite sides of the fuse. 
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